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Urzadzenie do ciaglej krystalizacji soli z roztworéow
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Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do cig-
gltej krystalizacji soli z roztworé6w metods przepo-
nowego chlodzenia.

Znane dotychczas urzadzenia do wytwarzania
produktéow Kkrystalicznych metoda przeponowego
chlodzenia to zbiorniki typu mieszalnika z plasz-
czem lub wezownicg chiodzgcg oraz aparaty z ze-
wnetrznym wymiennikiem i z wymuszong za po-
mocg pompy cyrkulacjg roztworu. Pierwsze z wy-
mienionych aparatéw sg bardzo proste pod wzgle-
dem budowy i eksploatacji, jednak nie umozliwia-
ja dokladnej kontroli procesu wypadania i wazro-
stu krysztalow. Krystalizatory tego typu pracuja
zazwyczaj okresowo i stwarzaja 'trudnosci przy
wprowadzeniu mechanizacji. Z tych wzgledéw sto-
sowane sg przy produkcjach mniskotonazowych,
gdzie nie jest wymagana wysoka jako$é kryszta-
16w.

Urzadzenia grupy drugiej pozwalajg na prace
sposobem cigglym i wytwarzanie krysztalow do-
wolnie duzych i jednorodnych. Jednak ze wzgle-
du na umieszczenie elementu schladzajgcego po-
za krystalizatorem i konieczno$ci stosowania pom-
py do cyrkulacji roztworu miedzy zbiornikiem
krysztaléw a wymiennikiem ciepla, stworzony zo-
stal rozbudowany uklad roboczy, powodujgcy sze-
reg trudnosci eksphoa‘tawcy‘jnych zwigzanych z u-
trzymaniem cigglosci ruchu i hermetyzacji urzg-
dzenia. )

Urzadzenie do cigglej krystalizacji soli z roz-
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tworéw w zlozu fluidalnym, wedlug wynalazku
ma ksztalt cylindrycznego odpowiednio wyprofilo-
wanego zbiornika, to jest poszerzonego stozkowo
w cze$ci gornej w celu zmniejszenia predkosci
przeptywu roztworu w poszczegdlnych strefach a-
paratu warunkujgce klasyfikacje ziarn.

Wewnatrz zbiornika znajduje sie wymiennik
ciepta, nad ktérym usytuowany jest krociec dopro-
wadzajgcy $wiezy roztwédr i wspoéldzialajgca rura
cyrkulacyjna, poszerzona w czesci gornej, w kto-
rg wbudowana jest pompa $miglowa, powodujgca
przeplyw cieczy w kierunku wstepujgcym w sto-
sunku do wymiennika ciepta. Rura cyrkulacyjna
przechodzi od goérnej strefy klarujacej, poprzez
strefe wazrostowsg i schladzajgcg do dolnej strefy
klasyfikacyjnej, przy czym wysokosé strefy klasy-
fikujacej jest wieksza od wysokosci strefy klaru-
jacej i co najmniej dwa razy mniejsza od wysoko-
$ci strefy wazrostowej.

Rozwigzanie konstrukcji krystalizatora, pracujq-
cego na zasadzie wymuszonej cyrkulacji roztworu
i wzrostu krysztaléw w ztozu fluidalnym, w jed-
nym zamknietym aparacie, umozliwia wytwarza-
nie krysztaldow wysokiej jakosci w ruchu cigglym
przy dowolnych zdolnosciach produkcyjnych, po-
zwala na dowolny dobér materialéw konstrukeyj-
nych w zaleznosci od agresywnosci $rodowiska.
Stosowanie rozwigzania wedlug wynalazku jest
wskazane do wszystkich przypadkéw, gdzie zalez-
na lub konieczna jest krystalizacja drogg chlodze-
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nia przeponowego w tym szczegdlnie dla rozpusz-
czalnikéw toksycznych i palnych.

Urzadzenie wedlug wynalazku przedstawiono w

4
krysztatach i nie dopusci¢ do wypadania kryszta-
16w na $ciankach wymiennika ciepia.
W strefie klarujacej III w wyniku znacznej re-

przykladzie wyk'cmania na rtysunku schematycz- 5 duk::ji p-redko‘éci przeptywu 1:oztwo»ru nastepuje
nym fig. 1, w pionowym przekroju osiowym. cdstawanie unoszonych krysztaléw i klarowny, bar-
‘ . dzo slabo przesycony roztwér tloczy pompd $mi-
- Urzadzenie sklada sig z cylindrycznego zbiorni- glowa 6 rura cyrkulacyjna 5 do strefy klasyfiku-
ka 1 z stozkowo poszerzona czescig goérng 2 i z jacej IV. )
stozkowym dnem 3. W cylindrycznej czgSci apara- Wzrastajace w strefie wazrostowej II krysztaly
tu zainstalowany jest wymiennik ciepla 4 oraz 10 opadajs poprzez strefe schiadzajacg I do strefy
centralna rura cyrkulacyjna 5 z pomopa $miglowa, klasyfikujacej IV, skad wstepujace prady recyrku-
ktorej Smiglo 6 wymuszajace cyrkulacje cieczy, lowanego roztworu unosza drobniejsze ziarna z po-
polaczone jest walem napgdowym 7 z motorem 8, wrotem do strefy wzrostowej II, natomiast ziarna
za pomocg ktérego mozna regulowac szybkosé ob- o pozadanym rozmiarze sa odprowadzane kroécem
rotéw Smigla 6, przy czym motor 8 umieszczony jest 15 11 na wiréwke.
na specjalnej konstrukcji noénej 9, u gory zbiornika
1, ponad lustrem roztworu krystalizacyjnego. Roz- Zastrzezenie patentowe
. twor zasilajacy doprowadzany jest krdéécem 10, ’
usytuowanym nad wymiennikiem ciepta 4. W dol- Urzgdzenie do ciaglej krystalizacji soli z roztwo- -
nej czesci krystalizatora umieszczony jest krociec 20 roéw w zlozu fluidalnym, znamienne tym, ze stano-
11 sluzgcy do odprowadzania krysztaléw. Przelew wi go cylindryczny zbiornik poszerzony stozkowo
12 usytuowany u szczytu goérnego stozka 2, utrzy- w czeSci goébrnej, z wewnetrznym wymiennikiem
mt}je staly poziom roztworu w aparacie. Krocce ciepla, nad ktérym znajduje sie kréciec doprowa-
13 i 14 stuza do doprowadzenie i odprowadzenia dzajacy $wiezy roztwor i z wspédziatajaca rurg cyr-
czynnika chlodzacego do wymiennika ciepla 4. Kro- 25 kulacyjng poszerzong w czesci gérnej, przechodza-
ciec 15 jest kréécem awaryjnym stuzacym do op- ca pionowo od gornej strefy klarujacej, poprzez
rézniania calo$ci aparatu. W strefie schladeajacej strefe wzrostowa i schiadzajaca do dolnej strefy
I nastepuje ozigbienie roztworu prowadzace do klasyfikujacej, w ktora wbudowana jest pompa
jego przesycenia, co w strefie wzrostowej II sta- $miglowa, powodujgca przeplyw cieczy w kierun-
nowi sile¢ napedowa dla wzrostu zawieszonych kry- 30 ku wstepujacym w stosunku do wymiennika cie-
sztatbw. Do strefy tej doprowadza sie przez kro- pla, przy czym wysoko$é strefy klasyfikujacej jest
ciec 10 usytuowany nad wymiennikiem ciepta 4 wieksza od wysokos$ci strefy Kklarujgcej i co maj-
roztwdr zasilajacy, by mozliwie szybko odebraé mniej dwa razy mniejsza od wysokosci strefy wzro-
nadmiar substancji rozpuszczonej, osadzié ja na stowej.
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